
ГТ402Д, ГТ402Б, ГТ402В, ГТ402Г

Транзисторы германиевые сплавные структуры р-п-р уси­
лительные. Предназначены для применения в выходных каска­
дах усилителей низкой частоты. Выпускаются в металлосте­
клянном корпусе с гибкими выводами в двух вариантах. Тип 
прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора: вариант 1 — не более 5 г, вариант 
2 — не более 2 г.

Изготовитель —* акционерное общество «Кремний», 
г, Брянск.
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Электрические параметры
Статический коэффициент передачи тока 
в схеме ОЭ при = 1 В , 4  = 3 мА:

ГТ402А, ГТ402В.............................................................  30...80
ГТ402Б, ГТ402Г..............................................................  60 ... 150

Граничная частота коэффициента передачи 
тока в схеме ОЭ при 0^  = 1 В, 4 = 3 мА,
не менее....................................................................................... 1 МГц
Коэффициент линейности
К{ = (Л̂ з при 4 = 3 мА)/(/»21Э при 4 = 300 мА).. 0,7...1,4
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Прямое падение напряжения на эмиттерном
переходе при отключенном коллекторе
и /э = 2 мА, не более............................................  0,3 В
Обратный ток коллектора при С/кь = 10 В,
не более........................................ *.........................  20 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор— эмиттер
при /?бэ ^  200 Ом:

ГТ402А, ГТ402Б...............................................  25 В
ГТ402В, ГТ402Г................................................  40 В

Постоянный ток коллектора...............................  0,5 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллек­
тора1 при Т = +25 °С:

вариант 1 ..........................................................  0,6 Вт
вариант 2 ..........................................................  0,3 Вт

Тепловое сопротивление переход— среда:
вариант 1 ..........................................................  0,1 °С/мВт
вариант 2 ..........................................................  0,15 °С/мВт

Температура р-п перехода...................................  +85 °С
Температура окружающей среды....................... — 40...+55 °С

1 При Г = +25...+55 *С Рк МАКС определяется по формуле

Ас макс = —  Г) Лгет-с,, мВт.

Допускается соединять выводы транзисторов с элемента­
ми схемы не ближе 5 мм от корпуса транзистора любым 
способом (пайкой, сваркой и т. п.) при условии соблюдения 
следующих требований: за все время соединения температура 
в любой точке корпуса транзистора не должна превышать 
максимально допустимую температуру окружающей среды. 
Температура пайки не должна превышать +285 °С.

Не рекомендуется работа 
транзисторов при рабочих то­
ках, соизмеримых с неуправля­
емыми обратными токами во 
всем диапазоне температур.

При включении транзисто­
ров в электрическую цепь кол­
лекторный вывод должен при­
соединяться последним и отсо­
единяться первым.
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